TRANSISTORS NPN BF180

'planar’ silicium & épitaxie BF181

Ces transistors sont remarquables par leur fréquence élevée (fT =600 MHz) et leur faible capacité de réaction (Cy,,,=0,28nF)
Le BF180 est principalement destiné aux préamplificateurs UHF a contrdle de gain direct et aux sélecteurs UHF modulaires
Le BF181 trouve son utilisation dans les oscillateurs - mélangeurs UHF .
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i S: connexion de blindage
== reliée au boftier
= Poids: 0,45 g. environ
max 5,33 | min 12,7 |

Dimensions en millimetres Echelle 1/1
Valeurs limites d'utilisation Symboles BF180 BF 181 Unités
Tension collecteur base VcBo 30 30 v
Tension collecteur émetteur VCEO 20 20
Tension émetteur base VEBO 3 3 v
Courant créte de collecteur IcMm e 20 mA
Courant continu de collecteur Ic l«— 20 mA

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation (tyn, = 25°C) Piot < 150 of mW
Température de jonction t; < 175 »] °C
Température de stockage tstg  fe——-653+175 °C
Résistance thermique jonction -air ambiant Rin IS °C/mW
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Eristi [ BF180 BF181
Caractenshciues Statiques Conditions de mesure Symboles — : Unités
“’me B QSOC) mind nommaxgmin, nom., max

Courant de base Ig =-2mA, Vcg = 10V Ig 45 |150 70 | 150 w~A
Ig = - 12 mA, VCB =7V Ig 2,2 mA

Tension émetteur - base Ig =-2mA, Vcg = 10V VEB -075 -075 %

Caractéristiques dynamiques (t . = 25°C)

Fréquence de transition Ic =2mA, Vg = 10V fr 675 600 MHz
Capacité de réaction Ic =1mA,Vcg=10V,f=10/MHz] C,,, - 0,28 -0,28 nF
Facteur de bruit Ig =-2mA, Vcg = 10V,

9= 40mA/V, £=200 MHz F 4,5 dB

Ig =-2mA, Veg = 10V

gg= 10mA/V, f = 800 MHz F 7 19,5 dB
Gain en puissance (1) Ig =-2mA,Vcg=10V,{=200MHz

gG:mmA/V, gl = TmA/V

bg=0, b_ = accordée (2) Gp 145 dB

Ig = -2mA,Vcg=10V,f=%00MHz
9G=20mA/V, g =2mA/V

bg =10, bL = accordée (2) Gp 751 9 8 dB
Gain en puissance Ig=-2mA,Vcg=10V, f=50MHz Gpmux 32 dB
intrinseque (1) (3) Ig=-2mA,Vcg=10V, f =200MHz Gpmux 24 dB
Ig=-2mA,Vcg=10V, f =500MHz Gomax 14 13,5 dB
[g=-2mA,Vcg=10V, f =900MHz Gomax 12 11 dB
Parametres ¥ (1) Ig=-2mA, Vcg=10V,f=35MHz
Conductance de sortie 922p 10 | A/
Capacité de sortie Coop 0,9 pF

1) en montage base commune, boftier mis & la masse, longueur des connexions 1mm
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